RYSZARD KISIEL

Ryszard Kisiel urodzit sie 24 kwietnia 1950
roku w tomzy, gdzie tez ukoriczyt w 1968
roku Liceum Ogélnoksztatcace im. Tadeusza
Kosciuszki. W tym samym roku rozpoczat stu-
dia na Wydziale Mechanicznym Technolo-
gicznym Politechniki Warszawskiej na kierun-
ku Mechanika, specjalnos¢ Metaloznawstwo
i obrébka cieplna. Prace magisterska Zmiany
wiasciwosci mechanicznych warstw niklowo-
-zelazowych, osadzanych elektrolitycznie, za-
chodzace przy ich stabilizacji cieplnej wyko-
nywat na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej pod kierunkiem Jerzego Tymow-
skiego. Bezposrednio po obronie (1974) roz-
poczat prace jako asystent stazysta, a potem
asystent i starszy asystent, w Instytucie Maszyn
Matematycznych Politechniki Warszawskiej
(IMM PW). W pracy badawczej zajmowat sie
technologia otrzymywania oraz badaniem
wiasciwosci magnetycznych i mechanicznych
cienkich warstw niklowo-zelazowych z dodat-
kiem metali ziem rzadkich, przewidzianych
jako elementy pamieci w komputerach. Po re-
organizacji Instytutu Maszyn Matematycznych
Politechniki Warszawskiej i przejsciu do Insty-
tutu Technologii Elektronowej (ITE PW) jego
tematyka badawcza dotyczyta wykorzystania
technologii warstw cienkich i grubych oraz po-
taczen drutowych w produkcji mikrofalowych
hybrydowych uktadéw scalonych. Wynikiem
tych prac byto przygotowanie i obrona pracy
doktorskiej Wielowarstwowe struktury rezys-
tywne Cr i Al otrzymywane technologia warstw
cienkich (1983). Po obronie doktoratu konty-
nuowat prace badawcze nad wykorzystaniem
technologii warstw cienkich w produkcji mi-
krofalowych hybrydowych uktadéw scalonych
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montowanych na podtozach ferrytowych oraz
ceramicznych. W 1994 roku wyjechat na 3-ty-
godniowy cykl szkoleri do firmy MOTOROLA
(USA) poswieconych jakosci oraz wykorzysta-
niu technik planowania doswiadczen w prak-
tyce produkcyjnej. Po powrocie z USA roz-
poczat organizowanie zespotu badawczego
zajmujacego sie tematyka lutowania bezoto-
wiowego oraz wykorzystaniem lutéw i klejow
elektrycznie przewodzacych w ekologicznym
montazu elektronicznym. Od 2007 roku jego
zainteresowania naukowe skupiaja sie na tema-
tyce technologii struktur i przyrzadéw z wegli-
ka krzemu na potrzeby elektroniki wysokotem-
peraturowej. Podsumowaniem tych prac byto
opracowanie monografii Pofagczenia lutowane
w montazu elektronicznym z zastosowaniem
materiatow ekologicznych (2009) i uzyskanie
na Wydziale Elektroniki Mikrosystemoéw i Foto-
niki Politechniki Wroctawskiej stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyp-
linie Elektronika, specjalnos¢ Mikroelektroni-
ka (2010).

W latach 1987-1991 petnit funkcje zas-
tepcy dyrektora ITE PW ds. nauczania. Brat
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czynny udziat w opracowywaniu programéw
nauczania specjalnosci mikroelektronika i op-
toelektronika. W latach 1986-1994 byt czton-
kiem kolegium redakcyjnego najpierw czaso-
pisma ,Elektronizacja”, a w latach 1994-2003
czasopisma ,Elektronika”, gdzie odpowiadat
za dziaty zwiazane z materiatami elektronicz-
nymi oraz technologiami montazu. Jest czton-
kiem licznych stowarzyszen technicznych,
w tym miedzynarodowej sieci ,ELFNET” (od
2003 roku), International Microelectronics and
Packaging Society (IMAPS) (od 1987 roku) oraz
I[EEE CPMT (Component Packaging and Manu-
facturing Technology Society) (od 2000 roku),
gdzie petnit kilkukrotnie funkcje wiceprze-
wodniczacego sekgji krajowej, a ostatnio prze-
wodniczacego (kadencja 2010-2012). Byt
cztonkiem Rady Naukowych Instytutu Tele-
i Radiotechnicznego. Jest cztonkiem Rady
Naukowej Instytutu Probleméw Jadrowych
w Swierku. Brat czynny udziat w organizacji
licznych konferencji krajowych (ELTE 1984,
1987, 1994) oraz jako przewodniczacy komi-
tetu organizacyjnego konferencji miedzynaro-
dowych IMAPS (2002, 2008) i ISSE (2010). Jest
czfonkiem Komitetéw Naukowych corocznych
konferencji IMAPS (2000) oraz ISSE (2008). Od
2001 roku jest dodatkowo zatrudniony w Insty-
tucie Problemoéw Jadrowych (Zaktad Aparatu-
ry Jadrowej) w Swierku, jako specjalista od-
powiedzialny za opracowywanie konstrukgcji
i technologii aparatury medycznej, a szczegél-
nie akceleratoréw liniowych oraz stotéw tera-
peutycznych stosowanych w leczeniu choréb
nowotworowych. W latach 2008-2010 byt
kierownikiem duzego projektu badawczego
Akceleratory i Detektory w ramach programu
POIG.

Prace badawcze Ryszarda Kisiela byty i sa
nadal zwigzane z badaniem wtasciwosci fi-
zycznych i technologicznych materiatéw elek-
tronicznych oraz opracowywaniem technolo-
gii montazu elektronicznego. Wielowatkowos¢
tych prac i ich interdyscyplinarny charakter
powodowal, ze sa one prowadzone w wie-
loosobowych zespotach badawczych, m.in.
z: Instytutem Tele- i'Radiotechnicznym z War-

szawy, z Instytutem Technologii Elektronowej
Politechniki Wroctawskiej (obecnie Wydziat
Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki), Instytu-
tem Materiatéw i Metali Niezelaznych Polskiej
Akademii Nauk z Krakowa oraz Instytutem
Technologii Elektronowej z Warszawy. Efektem
tej wspdtpracy jest liczny dorobek publikacyj-
ny dotyczacy tematyki bezotowiowego mon-
tazu elektronicznego, wykorzystaniu klejow
elektrycznie przewodzacych w montazu oraz
zagadniert montazu dla elektroniki wysoko-
temperaturowej. Na dorobek publikacyjny
Ryszarda Kisiela sktada sie miedzy innymi:
1 monografia, 16 publikacji w recenzowanych
czasopismach o zasiegu miedzynarodowym,
66 artykutéw naukowych w czasopismach kra-
jowych, ponad 100 publikacji w materiatach
konferencyjnych o zasiegu miedzynarodowym
oraz 14 publikacji w materiatach konferencyj-
nych o zasiegu krajowym. Wyrazem uznania
dla jego dorobku naukowego byto zaproszenie
go do wygtoszenia 46 referatéw na konferen-
cjach miedzynarodowych. Niezaleznie od do-
robku naukowego, wydat poczytng ksiazke
— poradnik Podstawy technologii dla elektro-
nikéw. Poradnik praktyczny (2006).

Dziatalnos¢ dydaktyczna R. Kisiela zwig-
zana jest z prowadzeniem wyktadéw i ¢wi-
czen laboratoryjnych z zakresu materiatéw
elektronicznych oraz konstrukcji i technologii
urzadzen elektronicznych. Opracowat i pro-
wadzit miedzy innymi wyktady: ,Podstawy
konstrukcji elektronicznych”, ,Podstawy kon-
strukcji i technologii”, ,Materiaty, elementy
i konstrukcje” oraz ,Uktady hybrydowe”. Jest
wspotautorem skryptu Podstawy konstruowa-
nia urzadzeni elektronicznych (1988, 1999)
oraz skryptéw do ¢wiczen: ,Podstawy kon-
strukgcji elektronicznych — ¢wiczenia labora-
toryjne (1988, 1992). Byt promotorem 27 prac
magisterskich oraz 11 inzynierskich.

Przyznano mu dwukrotnie nagrode Rekto-
ra Politechniki Warszawskiej za dziatalnos¢
dydaktyczng (1981 i 1983) oraz czterokrotnie
za dziatalnos¢ naukowo-badawczg (1977,
1978,1980 i 2008). W 2004 roku byt odzna-
czony Ztotym Krzyzem Zastugi.





